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 暫定版 データシート 

2SC4926 
シリコン NPNエピタキシァル形 

特長 

 VHF & UHF広帯域低雑音増幅用 
 利得帯域幅積が大きい。 

fT = 11 GHz typ. 
 高電力利得，低雑音指数です。 

PG = 16.5 dB typ. 
NF = 1.1 dB typ. (f = 900 MHz) 

 

外観図 
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【注】 現品表示マークは「YD–」です。 

 

本製品は静電破壊耐量が非常に低いので，取り扱い上静電破壊対策を実施してください。 

 

絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

コレクタ・ベース電圧 VCBO 15 V 

コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 8 V 

エミッタ・ベース電圧 VEBO 1.5 V 

コレクタ電流 IC 50 mA 

許容コレクタ損失 PC 150 mW 

接合部温度 Tj 150 C 

保存温度 Tstg –55 ～ +150 C 
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電気的特性 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

コレクタ・ベース破壊電圧 V(BR)CBO 15 — — V IC = 10 A, IE = 0 

ICBO — — 10 A VCB = 12 V, IE = 0 コレクタ遮断電流 

ICEO — — 1 mA VCE = 8 V, RBE =  

エミッタ遮断電流 IEBO — — 10 A VEB = 1.5 V, IC = 0 

直流電流増幅率 hFE 50 120 250  VCE = 5 V, IC = 20 mA 

コレクタ出力容量 Cob — 0.6 1.1 pF VCB = 5 V, IE = 0, f = 1 MHz 

利得帯域幅積 fT 8.0 11.0 — GHz VCE = 5 V, IC = 20 mA 

電力利得 S21
2 — 16 — dB VCE = 5 V, IC = 20 mA, f = 1000 MHz

雑音指数 PG 13.5 16.5 — dB VCE = 5 V, IC = 20 mA, f = 900 MHz 

コレクタ・ベース破壊電圧 NF — 1.1 2.0 dB VCE = 5 V, IC = 5 mA, f = 900 MHz 
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主特性 
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Sパラメータ 

(VCE = 5 V, IC = 5 mA, ZO = 50 , エミッタ接地) 

Freq. S11 S21 S12 S22 

(MHz) MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. 

200 0.777 –53.1 12.52 144.9 0.0475 62.8 0.849 –30.4 

400 0.647 –90.3 9.36 123.1 0.0708 48.7 0.655 –47.8 

600 0.579 –115.4 7.16 109.4 0.0817 42.5 0.522 –57.8 

800 0.538 –134.3 5.73 99.9 0.0880 40.1 0.438 –64.8 

1000 0.513 –147.5 4.70 92.6 0.0933 40.5 0.386 –69.0 

1200 0.508 –159.4 4.00 86.5 0.0980 41.0 0.350 –72.9 

1400 0.500 –168.3 3.49 81.6 0.102 42.9 0.333 –76.6 

1600 0.501 –177.3 3.09 76.8 0.108 44.8 0.319 –80.4 

1800 0.508 176.2 2.78 72.5 0.113 46.4 0.310 –84.3 

2000 0.510 169.6 2.53 68.7 0.119 48.6 0.305 –88.3 

 
(VCE = 5 V, IC = 20 mA, ZO = 50 , エミッタ接地) 

Freq. S11 S21 S12 S22 

(MHz) MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. 

200 0.527 –101.6 23.79 124.0 0.0307 55.1 0.587 –54.9 

400 0.488 –140.1 14.12 105.5 0.0413 53.4 0.363 –72.2 

600 0.482 –158.4 9.89 96.3 0.0510 56.8 0.267 –81.4 

800 0.478 –170.3 7.56 90.3 0.0606 59.5 0.218 –87.6 

1000 0.474 –179.6 6.10 85.2 0.0716 62.0 0.191 –91.7 

1200 0.484 173.6 5.14 81.2 0.0817 63.5 0.174 –96.5 

1400 0.481 167.9 4.44 77.4 0.0931 65.1 0.166 –100.0 

1600 0.486 161.2 3.92 74.0 0.105 66.1 0.161 –104.4 

1800 0.496 156.2 3.52 70.7 0.117 66.1 0.159 –107.9 

2000 0.502 152.3 3.20 67.7 0.127 66.2 0.161 –111.9 
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外形寸法図 
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発注情報 

発注型名 梱包数量 梱包形態 

2SC4926YD-TL-E 
2SC4926YD-TL-H 

3000個 178 mm リール, 8 mm エンボステーピング 

【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 
ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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